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摘要(译)

一种电致发光装置，包括一个阳极、一个阴极和一个含有置于阳极和阴
极之间的聚合物发光材料的发射层，聚合物发光材料包括基于二芳基蒽
的共轭聚合物，具有下式的重复单元：其中：Ar1，Ar2和Ar各自分别是6
到40个碳原子的芳基或取代芳基；或者Ar1，Ar2和Ar各自分别是4到40
个碳原子的取代杂芳基或非取代杂芳基。
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